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Teilenummer JAN1IN5809URS
Hersteller Microsemi
Beschreibung DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG
Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
= 1o (o] T
Teilstatus Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If 875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max) 100V
Supplier Device-Gehause B, SQ-MELF

Geschwindigkeit Fast Recovery = 200mA (Io)

ke Milary, MILPRF-19500/477
RidwartsErholzeit () s
Vemackung Buk

Befestigungsart Surface Mount

Diodentyp Sendard
CStrom- Sperfleckstrom @V SA@I0V
Cswom-Rcnt(o) 7Y

Kapazitat @ Vr, F 60pF @ 10V, 1MHz
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JAN1N5807
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 50V 6A AXIAL

Kmmnmam & Microsemi 7

JAN1N5814
Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 100V 20A

DO203AA

JAN1N5809US

Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 100V 6A B-
MELF

JAN1N5806US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 150V 2.5A D5A

JAN1IN5807URS
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG

JAN1N5811US
Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 150V 6A B-

MELF

JAN1N5811URS
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG

JAN1N5807US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 50V 6A B-MELF

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5809URS Microsemi
JAN1N5809URS Electronic
JAN1N5809URS Preis
JAN1IN5809URS Neu

JAN1IN5809URS Datenblatt
JAN1IN5809URS-Komponenten
JAN1N5809URS Hersteller
JAN1IN5809URS Original

JAN1N5809URS-Datenblatter
JAN1N5809URS-Verteiler

JAN1N5809URS Bild

JAN1IN5809URS garantiert

JAN1IN5809URS PDF
JAN1IN5809URS-Bild
JANIN5809URS Aktie
JAN1IN5809URS RFQ

Microsemi JAN1IN5809URS
JAN1N5809URS-Teil
JAN1IN5809URS Inventar
JAN1IN5809URS Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com
HINZUFUGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgeb&ude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited


https://www.y-ic.de/
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5809URS.html
https://www.y-ic.de/Manufacturers/Microsemi.html
https://www.y-ic.de/datasheet/19/12TL404.pdf
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5809URS.html
https://www.y-ic.de/Manufacturers/Microsemi.html
https://www.y-ic.de/Discrete Semiconductor Products.html
https://www.y-ic.de/Discrete Semiconductor Products/Diodes - Rectifiers - Single.html
https://www.y-ic.de/RFQ-Quote/2431248.htm
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5807.html
https://www.y-ic.de/pdf/Micro-sys/JAN1N5814.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5809US.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5806US.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5807URS.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5811US.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5811URS.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/JAN1N5807US.html
https://www.y-ic.de/hotparts.htm
mailto:Info@Y-IC.com

	JAN1N5809URS Details PDF
	JAN1N5809URS
	Sie können auch interessiert sein:
	Verwandtes Hot-Keyword


